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Etude des matériaux sous irradiation ionique

oyt

Interactions ion-matiére

Processus fondamentaux
Comportement des matériaux sous
modification induites par faisceau d’ions
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Comportement des matériaux sous
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Grande gamme de Température
=-170°C - 1100 °C
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Analyse par faisceaux d’ions

Dépot d’ions

Implantation Irradiation
10 keV 100 keV 1 MeV 10 MeV

SIDONIE
Séparateur

IRMA
Implanteur 190 kV

ARAMIS
Tandem 2 MV
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Analyse par faisceaux d’ions

Dépot d’ions

Implantation Irradiation
10 keV 100 keV 1 MeV 10 MeV

SIDONIE
Séparateur
Couplage avec un TEM 4 IRMA
—— . Implanteur 190 kV
ﬁ\ E  Resp. scien. <
Jﬂnknlffj A.Gentils
., ARAMIS

Membre d’ {4 ° Tandem 2 MV

réseau national d’accélérateurs
dédiés a I'irradiation des matériaux
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CSNSM IRMA, ARAMIS, TEM
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Ligne

ARAMIS d’analyse Implantation / irradiation
Tandem 2MV

TRANSMISSION ELECTRONIC MICROSCOPE

B )

IRMA
Implanter 190 kV

Implantation / analyse in situ
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CSNSM TEM
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FEI TECNAI G2 F20 Twin

200 kV
Resolution: 0.27 nm
Magnification range: 70 - 700 000
Sample holders:
- Simple tilt : LN, (= -170°C) - 1300°C
- Double tilt : LN, (= -170°C) - 800°C
- Ultrathin double tilt heating sample holder for
dynamical observations

High resolution camera
30 frames / sec

EDX Chemical information
(Energy Dispersive X-ray spectrometer) down to Be
EELS

(Electron Energy Loss Spectroscopy) Chemical information

Structural and
compositional
information
sub-nanometer scale
Scan images with
contrast related to Z 8

STEM (Scanning Transmission Electron
Energy filter | Spectroscopy)

HAADF (High Angle Annular Dark Field)
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. Couplage entre IRMA, ARAMIS et le TEM (2006) ... ocsmmmtosnmernscsrs

ARAMIS
IRMA

» Pieces polaires congues par le CSNSM

> Effet d’'ombre: 3 effets en 1 expérience

Faisceau d’e

+
ARAMIS
Faisceau d’e_ Falsceau d’e- electrons beam
+
ARAMIS
+
IRMA
.‘ Faisceau d’e
+
IRMA
3 mm disc
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